
BF200 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 

Firma: UNITRA-CEMI 

Wykonanie: tranzystor krzemowy planarny 
n-p-n w obudowie metalowej TO-72 

Zastosowanie: głowice w.cz. odbiorników 
TV dla zakresu VHF w układach z automa-
tyczną regulacją wzmocnienia 

Typy podobne: BF200 (Ses, Pli, Tel, RTC) 

Wartości charakterystyczne1' 

min typ max 
IcBO 1 nA przy Ucb = 10 V, IE = 0 
U(.BR)CBO 30 V przy Ic = io [aA, 4 = 0 
t'(BR)CE3 20 V przy Ic = 2 m A , Ig = 0 

U(BR)EBO 3 V przy Ic = 0, IE = 10 ^A 
Ube 0,8 V przy 4 = 2 mA, UCB = 10 V 
IhlE 15 przy / c = 2 mA, UCE = 10 V 
^21E 6 przy Ib = 12 mA, UCE = 7 V 

f r 500 MHz przy Ic = 2 mA, UCE = 10 V 
~Cl2e 0,3 0,5 pF przy Ic = 2 mA, UCE = 10 V, / = 1 MHz 
F 3 5 dB przy 4 = 

Ra = 
2 mA, UCE = 10 V, 
100 n , / = 200 MHz 

Gp max 22 dB przy Ic = 2 m A , UCE = 10 V, / = 200 M H 
A G , 45 dB przy Ic = 2 mA, t / C £ = 10 V, / = 200 MHz 

Wartości graniczne 

Ucb max 30 V PC max 150D mW 
&EB max 3 V Pq max 3752) mW 
^CBO max 20 V 0 max 175 °C 
lc max 20 mA 'sta -65-7- +175 °C 

° tamb = 25°C 
2> tcase = 25°C 
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Rys. 1-503. Charakterystyki wyjściowe 
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Rys. 1-504. Charakterystyka sterowania na-
pięciowego 


